Osnovi elektronike — Odsek Sl Februar 2020.

| KOLOKVIJUM

1. a)[20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovegegatora za deo kola levo oddka A i B.

b) [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovegegatora za deo kola desno othka C i D.

c) [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovegeagatora za deo kola ispoddka B i D.

d) [20] Koris¢enjem rezultata iz prethodne tricke, odrediti strujul, , kao i snagu koja se disipira na

otporniku otpornosti .
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3. U kolu sa slike, na kruznogastanostin=10 krad/s, uspostavljen je prostoperiodirezim i poznato je
ug(t) = 4V cost+45°) i ig(t)= 1A sin(wt). Potrebno je izraunati:
a) [4] impedansu.,Z

b) [18] strujeli. s u kompleksnom domenu () (i),
za referentne smerove ozeae na slici; 0.4mH

c) [18] strujei; st) u vremenskom domenu () T I4(t)

za referentne smerove ozeae na slici lz

d) [10] aktivhu, reaktivhu i kompleksnu . +
O
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snagu koja se razvija na impedangi Z — 0.2mF

—i0.2mF
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4.3) [25] Ako jevy = 1mV siwt a C; i C, teZe ANA—|
beskonanosti, odrediti izlazni napo 4R o]
b) [15]Pod uslovima iz prethodne ¢tee, i ako je Vy
napajanje operacionog pogvata +5V i-3V, kolika

je  maksimalna moga ampliuda ulaznog
sinusoidalnog signala tako da izlazni signal bude
izoblicenja?

c) [10] Ako jeVy = 1V, odrediti napon na izlaz
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5. U kolu sa slike moze se smatrati da operacionidowg

uvek radi u linearnom rezimu, i daR>>10kQ. Za Vo— |
upotrebljene tranzistor i diodu koristiti standaggpraramet,
$=100,Vp=Vge=0.6V, Vces=0.2V.

a) [20] Ako jevce= 10V+2V simwt, odrediti maksimalni
vrednost jednsomernog napovia tako da je napov
jednosmeran.

b) [20] Ako je vec = 10V aVy se menja od 1V do 10
nacrtati jednu ispod druge jednosmerne pren
karakteristikev, = f1(Mu) i vo =f2(Wy). —

6. Na slici je prikazanjednostepeni pofava sa MOS tranzistorom u konfiguraciji « zajednékim
sorsom. Poznato j&pp=10V, Rp = 3kQ, Rg = 10k, R = 50k,

Cg — o, B= 4mA/N?, Vp = —3V.

a) [10]lzracunati struju tranzistorip u odsustvu naizmetnog
pobudnog signala.

b) [10] Nacrtati Semu pojavata za male signale, izvesti izt i .

izratunati vrednosti naponskgmpjatanjad, = % 8
g

c) [10] Izvesti izraz i izradunati vrednosti ulazne otpornosti k¢
vidi generatoi izlazne otpornosti pofavata.

7.Na slici je data Sema diferencijalnog p@eata sa bipolarnin
tranzistorima. Poznato ¥cc = 10V, Rc = 3kQ, R = 4.7K), Vge =
0.6V, Vces= 02V,[)’ =100,V; = 25mV, lge = 2mA.

a) [10]Odredite jednosmerne vrednosti strlg, g, Ig kao i napon
kolektoraVc za tranzistor€), i Q..

b) [12] Izvesti izraz za diferencijalno pdjanje pojgavaa i
odrediti vrednost ovog pajanja. v
c) [8] Izvesti izraz za ulaznu otpornost diferencijalnaggpavaia i
odrediti njenu vrednost.
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Studenti mogu izabratijednu od sledéih opcija za polaganje: samo tréi kolokvijum, prvi i tre ¢éi kolokvijum, drugi i
treéi kolokvijum ili sva tri kolokvijuma.
Na koricama vezbankejasno naznditi koja opcija za polaganije ispita je izabrans.
Ispit traje 3 sata.



